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２５Ｇｂｉｔ／ｓ０３５μｍＣＭＯＳ光纤通信用收发全集成电路
冯　军　 王志功 　王　欢 　李连鸣 　黄　璐　 盛志伟 　章　丽　 熊明珍

（东南大学射频与光电集成电路研究所，南京 ２１００９６）

摘要：采用０３５μｍＣＭＯＳ工艺设计２５Ｇｂｉｔ／ｓ速率光纤通信用收发全集成电路．发射部分包括
复接和激光驱动电路，完成４路６２２Ｍｂｉｔ／ｓ随机信号输入、１路２５Ｇｂｉｔ／ｓ驱动信号输出的功能；
接收部分完成１路２５Ｇｂｉｔ／ｓ微弱随机信号输入、４路６２２Ｍｂｉｔ／ｓ分接输出功能．主要电路包括前
置放大、限幅放大、时钟恢复、数据判决和１∶４分接．测试结果显示，２５Ｇｂｉｔ／ｓ光纤通信用发射芯
片逻辑功能正确，激光驱动器输出数据眼图１０％ ～９０％上升、下降沿时间分别为２１１１ｐｓ和２００
ｐｓ；２５Ｇｂｉｔ／ｓ光纤通信用接收芯片接收灵敏度优于２０ｍＶ，恢复出的数据和时钟分别经过１∶４
数据分接和１∶４时钟分频后，相位抖动的均方根值分别为１５６ｐｓ和１９ｐｓ．两芯片均适用于２５
Ｇｂｉｔ／ｓ速率光纤通信系统．
关键词：光纤通信；全集成；发射机；接收机
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